
MRFE6VP61K25H: Transistor Rf Modulo



Descripción

Nombre: TRANSISTOR RF MODULO Transistores LDMOS de potencia de RF Referencia:
MRFE6VP61K25H Marca: NXP SEMICONDUCTORS Empaque: UNIDAD Precio por: Unidad

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR RF MODULO NXP SEMICONDUCTORS Referencia:
MRFE6VP61K25H MOSFET laterales de canal N de alta robustez y modo mejorado

Precio:

SKU: 9-11-13

Categorías: RF TRANSISTORES Y MOSFETS, SEMICONDUCTORES

Etiquetas: 0090011000013, 9-11-13, MRFE6VP61K25H, NXP SEMICONDUCTORS, RF
TRANSISTORES Y MOSFETS, SEMICONDUCTORES, TRANSISTOR RF MODULO
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